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Telefunken Diode BY228/13

Datasheet

BY 228/13 - BY 228/15

Silizium-Mesa-Dioden
Anwendungen: Hochspannungsgleichrichter

Besondere Merkmale:
& Glaspassivierte Sperrschicht

Abmessungen in mm
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Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten BY 228/13

StoBsperrspannung Usem
Sperrspannung U, 1000
StoBdurchlaBstrom

rl' =10 ms Teza
DurchlaBstrom, Mittelwert er
Sperrschichtternperatur TJ
Lagerungstemperaturbereich T“g

Maximaler Whrmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung

auf Leiterplatte im Raster 37,5 mm Ba

KenngréBan Min.

TI = 25 °C, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung
I=5A U
Sperrstrom
U,=1000V BY 228/13 |,
U,=1200v BY 22816 [,

T=140°C, U, = 1000V BY228/13 |,
U,=1200V BY 228/15 I,

Gasarmte Rickwiirtsarholzait
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Typ.

@ Hermetisch dichtes Gehéuse

Sinterglasgehiuse

S0D 64

Gewicht max. 1,0 g

BY 228/15
1500
1200

Max.

1.5
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Datasheet

Diode BY228/13

Telefunken
BY 228/13 - BY 228/15
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Epcny Glas Hartgewsbe, Piattenstarks: 15 mm
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